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Infrarot-Emitterdiode VQ 120

Dipl-Ing. KARL GOERNEMANN

ilung aus dem VEB Werk fir Fernsehelektronik Berlin

Die IED VQ 120 ist eine GoAs-Diode in Metall-Keramikge-
héuse mit Gloslinse. Sie ist Gberall dort vorteilhaft anzuwen-
den, wo hohe Anforderungen an die Stabilitat der elekiri-
schen KenngréBen und die Montagedichte der Bauele-
mente (Rasterma 25 mm) gestellt werden.

Der Einsatz erfolgt in Lei als

Grenzwerte, bei 7,

25°C (wenn nicht anders angegeben)

fiir dos Nahfeld (Abstand
ferromagnetische Eigenschaften

In Verbindung mit dem Miniaturfototransitor SP211 (an-
néhernd gleiche Bauform) lassen sic!

DurchlaBgleichstrom Iy in mA 5 100

Tera in mAY — 200

Gerdten Sperrgleichspannung Uy in V = 2

10.mm)” e Anschiss haben Sperschichttemperatur 1 in °C —
Betriebstemperaturbereich #, in °C —65 100

L ich dsig in —65 150

mit sehr geringen Abmessungen aufbauen.
Abmessungen siehe Bild 1

Masse 0,03 g

Standard TGL 32 172

Bild 1: Abmessungen

KenngréBen, bei

25°C

=s0uni =i bei abweichenden Bedingungen
snehe Bild 1

Hinweise zu den Einbau- und Létvorschriften sind beim Her-
steller zu erfragen.

Kinitiiche? 120mm?

Kihitéche t dmm?

lor DurchiaBstrom in Abbingigkeit von der Ungabungs-
tich flsche om Anodenanschlud

DurchlaBgleichspannung Ur in V
bei Iy = 50 mA

differentieller Widerstond ry in Q
ei Iy = 50 mA - 12 -
Sperrgleichstrom Iyt in 1A
bei Ug =2V
Strahlungsleistung Py in W
bei Iy = 50 mA, t, = 50 ms
VQ120A 400 600 —
VQ 1208 700 900 —
vQ120C 1000 1350 —
Wellen\dr\ge der max. spektralen
Emiion nas i n
bei Iy mA 915 940 975
spekrale H Hu\bwevlsb(eue 17 in nm
bei Iy = 50 mA

Offnungswinkel der Strahlungskeule &
in Grad (Halbwertsbreite) 20 30 -
Schaltzeiten

bei Iyt = 100 mA

Anstiegszeit t. in s — 06

Abfallzeit t; inyis — 05
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Bild 4: 2ur Ermittiung der dy
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Bild 5: Mitterer DurchlaBglei
laBgleichspannung
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Bild 6: Mittlere DurchlaBgleichspannung in Abhéngigkeit von der Um.
gebungstemperatur
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Bild 7: Mittlerer differentieller DurctlaBwiderstand in Abhtngigkeit vom

Gy in T

Bild 8: Mittlere normierte Strahlungsleistuns; in Abhéingigkeit von der
Umgebungstemperatur
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Bild 10: Mittlere normierte Strahistérke in Abhdngigkeit von der Beob-
istor SP211; 1: Ent-

fernung Strahler-Empféinger
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Bild 11:

re normierte spekirale Emission

Fortsetzung auf Seite 368




